














专利名称(译) 负电子亲和势光电材料参电致发光显示器件

公开(公告)号 CN201004470Y 公开(公告)日 2008-01-09

申请号 CN200720031189.6 申请日 2007-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 陕西科技大学
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[标]发明人 牟强
王秀峰
袁桃丽
李新贝

发明人 牟强
王秀峰
袁桃丽
李新贝

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/54

代理人(译) 张震国

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

负电子亲和势光电材料参电致发光显示器件，包括玻璃基板以及自下而
上依次设置在玻璃基板上表面的ITO导电层、空穴传输层、下发光层、上
发光层和金属阴极，ITO导电层和金属阴极分别与直流电压的正负电极相
连。本实用新型将NEA光电材料引入有机电致发光器件的阴极表面，使
电子注入效率显著提高，大大增加了电子和空穴复合发光的几率，改善
了OLED器件的发光效率、发光亮度和寿命。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5da5d7f2-5277-4451-b486-4db83dc90725
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http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN201004470

